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ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. ФИЗИЧЕСКАЯ СХЕМА ИМПЛАНТЕРА, ЕГО ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ.
1.1 Ионные источники.
1.2 Ускорительная трубка.
1.3 Сепарирующий магнит.
1.4 Приемная камера.
1.4.1 Конструкция приемной камеры, методы измерения дозы облучения.
1.4.2 Схема измерения дозы.
1.5 Конструктивные особенности.
ГЛАВА 2. СИСТЕМА ПИТАНИЯ.
2.1 Генератор высокого напряжения.
2.1.1 Основной высоковольтный выпрямитель.
1.1.2 Трехфазный высокочастотный преобразователь.
2.2 Высоковольтный терминал.
2.2.1 Система передачи мощности на высокий потенциал.
2.2.2 Система питания ионных источников, принципы разделения управляющих и силовых модулей, состав и конструкция крейтов высоковольтного терминала.
2.3 Система питания на низком потенциале.
ГЛАВА 3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ.
3.1 Концепция распределенной системы управления.
3.2 Архитектура распределенной системы управления для имплантера.
3.3 Многофункциональный одноплатный помехоустойчивый контроллер «ЛОКУС».
3.3.1 Схемотехника контроллера «ЛОКУС».
3.4 Программируемый модуль блокировок.
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